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- din grafice: 0;  oLDDoH VVV  
- analitic: 
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Concluzie: 
 - nivele logice bine precizate, independente de condiţiile reale de 
funcţionare (inversor ideal); 
 - utilizarea integrală a tensiunii de alimentare (inversor ideal). 
 * influenţa rezistenţei de sarcină: 
 - pentru sR  cuplată la masă, oHV  scade (la valori peste )20 k ; 

 - pentru sR  cuplată la DDV , oLV  creşte (la valori peste )20 k ; 
 

caracteristica de transfer: 
 

 



Elecronică Digitala 
 

 

 
 * 5 zone ale caracteristicii: 

 * zona I, pentru n
pi VV 0 , Tn blocat, Tp în zona liniară: 
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 * zona II: n
pi Vv  , Tn saturat; Tp liniar; 
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 - se notează: 2a
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 * zona III:  ambele tranzistoare în saturaţie, prLi
n
p VvV  : 

  - panta infinită;  rezultă tensiunea de prag logic, prLV ; 

  - panta reală; 
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- marginile de zgomot ideale sunt egale cu 
2
DDV

 (maxime) (inversor ideal); 

- tensiunea 1oV , la care se face treceea Tp în saturaţie: 
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 * zona IV, pentru: p
pDDiprL VVvV  : Tn în zona liniară, Tp 

saturat: 
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 * zona V, pentru: DDi
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 marginile de zgomot statice: 

 
 - definite în raport cu tensiunea de prag logic: 
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- pentru un circuit simetric: 
 DDVMZHMZL 5,0  (egale, maxime); (se apropie de inversorul 
ideal); 
- conform definiţiei: 

 - se determină )1(' iV  şi )1('' iV  pentru tranzistoare cu parametri 
simetrici: 
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